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Одним из способов перестройки длины волны света в ближнем и среднем ИК-диапазонах 

спектра является параметрическое преобразование частоты. Основными требованиями к нели-

нейным кристаллам, используемым для параметрического преобразования, являются широкий 

диапазон прозрачности и высокая лучевая стойкость к импульсному лазерному излучению.  

В последние годы возрос интерес к Li-содержащим сульфидам и селенидам LiGaS2 и LiGaSe2 

в качестве нелинейно-оптических сред ИК-диапзона спектра, где выбор доступных кристаллов 

ограничен [1]. В данной работе продемонстрированы результаты исследования порога лазерного 

разрушения кристалла LiGaS2 импульсным излучением фемтосекундной длительности. 

Для проведения исследований по определению порога лазерного разрушения кристаллов 

импульсами фемтосекундной длительности проведена разработка экспериментальной уста-

новки, в которой в качестве источника фемтосекундных лазерных импульсов используется ма-

кет регенеративного усилителя чирпированных фемтосекундных импульсов на основе кри-

сталла Yb:KYW [2].  

Для исследования порога лазерного разрушения использовалась методика «1 на 1». При проведе-

нии испытания по данному методу каждый испытуемый участок подвергается однократному воздей-

ствию лазерного излучения с заданными параметрами. Для повышения достоверности результатов 

испытательному воздействию излучением с одинаковыми параметрами подвергаются группы точек, 

при этом вероятность разрушения определяется как отношения числа пораженных точек к общему 

числу точек с одинаковыми параметрами излучения. Экспериментальная зависимость интенсивно-

сти оптического пробоя для кристаллов LiGaS2 импульсами фемтосекундной длительности пред-

ставлена на рис. 1. Оптический пробой наблюдался на входной грани кристаллов. Минимальная ин-

тенсивность оптического пробоя фемтосекундным излучением составила 18,0 ГВт/см2. Типичный 

вид повреждения поверхности представлен на рис. 2. 
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Рис. 1. Зависимость интенсивности  оптического  

пробоя поверхности 
Рис. 2. Снимок поверхности кристалла LiGaS2 
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